国家高技术研究发展计划（863计划）新材料技术领域

“新一代激光显示技术工程化开发”重点项目

课题申请指南 
一、指南说明 

激光显示技术具有色域范围广、寿命长、环保、节能等优点，具有广阔的市场前景。我国激光显示核心关键技术通过自主创新已取得重大突破，为我国显示产业提供了难得的发展机遇，目前激光投影显示产品已具备进入高端和商用市场的基础和条件。

为加速激光显示产业化和规模化进程，在市场牵引下进一步完善激光显示产业链，依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》和863计划新材料领域“十一五”科技发展规划，本领域设立“新一代激光显示工程化开发”重点项目。本项目重点突破超高亮度激光工程投影机、激光高清前投影产品、面向家庭用户的激光电视三类典型产品以及相关的材料、器件及其共性关键技术，推出具有自主知识产权的系列化激光显示产品。
本项目设置六个研究方向，现就 “1000流明级激光高清投影机产业化关键技术”、“65英寸以上激光电视产业化关键技术”和“高可靠性、低成本半导体激光器材料与器件工程化开发” 三个研究方向公开发布指南，鼓励产学研联合申请，国拨总经费为3900万元，执行期不超过3年，在2011年12月前完成项目课题任务。

二、指南内容 
方向一： 1000流明级激光高清投影机产业化关键技术 

目标： 针对家庭影院和商务展示应用，解决1000流明级激光高清投影机产业化关键技术问题，开发出100台激光高清投影机产品，形成年产1500台产品的生产能力。
主要研究内容：

开展基于反射式液晶和数字微镜两类微显示器件光学引擎构架的二次设计研究，实现与红绿蓝三基色激光器高效率匹配，提高输出亮度、对比度；研究新型消相干照明组件，提高照明系统光能利用效率；研究应用于激光投影显示的光阀控制技术。

考核指标：

分辨率：     1920×1080（16:9）/1024×768（4:3）

光通量：
   ～1000流明

色域覆盖率：>150% NTSC

散斑对比度： ～5%

亮度均匀度: 大于90％

对比度：    3000：1

色度均匀性（△x,△y）：≤0.02

输入信号： HDTV、UXGA等
连续工作时间：> 8小时
实现100台生产和应用。

说明：本方向拟安排2个课题，每个课题申请国拨经费不超过900万元，支持年限为3年。要求由企业牵头组织申报，鼓励“产学研用”相结合，配套经费与国拨经费比例不低于3：1。
方向二：65英寸以上激光电视产业化关键技术

目标：开展65英寸以上激光电视工程化开发，突破大屏幕激光电视产品的生产制造能力，进行市场应用示范，并实现年产3000套65英寸以上激光电视生产能力。
主要研究内容：开展基于反射式液晶微显示芯片的光学引擎构架二次设计研究；开发小型化、高效率、具备反馈控制的集成化光源与照明光学系统，解决大色域空间成像镜头像差平衡问题；研究适用于激光电视的新型消相干组件，改善激光空间相干散斑效应；开发颜色管理系统，实现激光电视的色彩还原与高色饱和度的匹配。
考核指标：

屏幕尺寸：≥65英寸；
显示分辨率：1920×1080
色域覆盖率：≥150% NTSC；

色域转换误差：≤10%；
对比度：～3000:1；
亮度均匀度:≥90％；
亮  度：≥ 300 cd/m2；

屏幕尺寸与整机厚度比：≥ 5:1;
寿  命：≥15000小时；

输入信号：HDTV、计算机信号等；

生产50套激光电视产品并实现应用。

说明：本方向拟安排1个课题，国拨经费不超过600万元，支持年限为3年。要求由企业牵头组织申报，鼓励“产学研用”相结合，配套经费与国拨经费比例不低于3：1。
方向三：高可靠性、低成本半导体激光器材料与器件工程化开发

目标：开发满足激光显示工程化要求的808nm、635nm低成本半导体激光器件，实现年产20万支批量化生产能力，成本价格目标为红光（635nm）<500元/瓦， 808nm泵浦源:<30元/瓦。
主要研究内容：

完善量子阱或应变量子阱结构材料的外延生长技术，提高器件性能；开展高亮度串联封装连续LD列阵以及大于50%占空比LD列阵研究，解决高功率、高效率、长寿命、特定偏振、波长一致性、微透镜准直等关键问题，重点研究LD寿命、功率下降效应及红移效应的抑制方法，完善高功率半导体激光列阵设计与生产工艺。

考核指标：

808nm泵浦源：

输出功率：～28W

快轴整形：≤7°

封装方式：串联、并串结合

使用寿命：20000小时

光谱宽度：≤2.5nm（FWHM），≤4nm（FW90％E）

中心偏移：≤ 2nm

提供300支808nm半导体激光模块用于激光显示工程化产品

635nm激光模块：

输出功率：～5 W

封装方式：串联、并串结合

使用寿命：> 20000小时

光谱宽度：≤2.5nm（FWHM），≤4nm（FW90％E）

中心偏移：≤ 3nm

提供200支红光半导体激光模块用于激光显示工程化产品

说明：本方向拟安排2个课题，每个课题申请国拨经费不超过750万元，支持年限为2年。要求由企业牵头组织申报，鼓励“产学研用”相结合，配套经费与国拨经费比例不低于3：1。
三、注意事项

1.课题申请者应根据本项目申请指南提出的课题名称、研究目标、研究内容、主要指标等要求，编写《国家高技术研究发展计划（863计划）项目课题申请书》。

2. 课题申报时必须由法人（单位）提出申请，该法人是当然的课题依托单位，且必须指定1名自然人担任课题负责人。每个课题申请时只能有1个课题负责人和1个依托单位，课题的协作单位不能超过5家。  

3.课题依托单位应符合的基本条件：在中华人民共和国境内登记注册一年以上、过去两年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录的企事业法人单位，包括：大学、科研机构等事业法人；中方控股的企业法人。 

4.课题负责人应符合的基本条件：
（1）具有中华人民共和国国籍；
（2）年龄在55岁（含）以下（截止指南发布之日）；
（3）具有高级职称或已获得博士学位；

（4）每年（含跨年度连续）离职或出国的时间不超过6个月；

（5）过去三年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录。 

5.课题负责人及主要参加人员不得违反以下限项申请的规定：

为保证科研人员能够高质量地开展研究工作，国家科技计划实行限制申请及承担课题数量规定。每人同期只能主持一项国家主要科技计划（包括863计划、973计划、支撑计划）课题，作为主要参加人员同期参与承担的国家主要科技计划课题数（含负责主持的课题数）不得超过两项。申请者应按照上述要求进行申请，且在同一批发布的申请指南中只能申请一项863计划课题。 

6.申请者提出的专项经费申请不得高于项目课题申请指南规定的专项经费控制额，并应按照项目课题申请指南的要求提供相应的配套经费，否则不予受理。 

7.申请者要遵守科学道德，以严谨的科学作风和实事求是的科学精神填写项目申请书，保证项目申请书的真实性，避免出现夸大和不准确的内容。同时，不得将研究内容相同或者近似的项目进行重复申请。863计划对申请者在申报过程中进行信用记录，对于故意在课题申请中提供虚假资料、信息的，一经查实，记入信用档案，并对单位在两年内取消其申报863计划资格、对个人在三年内取消其申报863计划资格。 

8.申请程序和要求：课题申请采取网上集中申报。申报通过“国家科技计划项目申报中心”进行，网址为program.most.gov.cn，有关申请的程序、要求和其他注意事项详见《“十一五”国家高技术研究发展计划（863计划）申请指南》。 

9.课题申请受理的截止日期为2008年12月12日17时。 

10.咨询联系人及联系方式
联系人： 卞曙光    010-88372105

         苏小虎    010-68338926         

电子邮件：suxiaohu@htrdc.com
                                     863计划新材料技术领域办公室
                                          二〇〇八年十月二十三日
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